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Реферат:
1. Дисертацію присвячено дослідженню зміни мікромеханічних властивостей кристалів кремнію в результаті
дії слабкого постійного магнітного поля. Вперше в кристалах кремнію експериментально відкрито
магнітомеханічний ефект (ММЕ), який полягає у зміні мікротвердості кристалів кремнію під дією магнітного
поля. Експериментально розвинута концепція керування величиною і характером релаксації ММЕ за
допомогою рентгенівського опромінення, води та хімічного розчину (травник Сіртла). Виявлено, що дія
слабкого магнітного поля на кристали кремнію викликає зміну питомого поверхневого опору і обумовлює
немонотонний характер його релаксації після припинення магнітного впливу. Встановлено, що магнітна
обробка кристалів кремнію супроводжується структурними змінами: зростанням концентрації міжвузлового
кисню та виникненням додаткових порушених шарів. Отримані в роботі результати вказують на появу нових
парамагнітних центрів в кристалах кремнію після магнітної обробки. Запропоновані модельні уявлення, які



пояснюють фізичнусуть виявлених в кристалах кремнію магніточутливих ефектів на основі впливу
магнітного поля на підсистему структурних дефектів (власні, домішкові дефекти та їх комплекси).

2. The thesis presents the results of investigation of the changes in micromechanical properties of the silicon
crystals affected by weak constant magnetic field. For the first time in silicon crystals magnetomechanical effect
(MME) have been discovered experimentally. MME consists in changing the microhardness of silicon crystals
influenced by magnetic field. The principle of controlling the MME relaxation using X-ray exposure as well as
water and chemical solution (Sirtle etchant) has been elaborated experimentally. It has been found that the weak
magnetic field acting on the silicon crystals changes the specific surface resistance and gives rise to non-
monotonic behavior of its relaxation after the removal of magnetic field. It is established that magnetic treatment
of silicon crystals is followed by structural changes: increase in interstitial oxygen concentration and appearance
of additional disturbed layers. The obtained results point out the occurrence of new paramagnetic centers in
silicon crystals after magnetic treatment. The model approximations have been proposed to provide an
explanation for the physical nature of magnetic sensitive effects discovered in silicon crystals, which are based on
the action of magnetic field on the structural defect subsystem (intrinsic, impurity defects and its complexes).
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